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Vakuumda termik tozlanma iisulu ilo siiso altliq iizorindo alinmis n-tip CdSe
tobogalorinda, ¢dkmo temperaturu 390-dan 550K-o qoador artdiqda sorbast elektronlarin
konsentrasiyas1 vo yiiriikliiyii uygun olaraq 5x10°%-don 4x10'"-5 vo 10-dan 30sm?/v-o qodor
doyisir. 180-340K temperaturda elektronlarin yiiriikliiyii osason agqarlarin ionlasmis
atomlara sopilmasi ilo toyin olunur. Tabagalor 30-1100 nm olduqda fotohassas olurlar, bela
ki temperatur artdigda fotohassasliq artir.

Isdo bork mohluldan vakuum tozlanmasi iisulu ilo almmis 250-3200 nm dalga
uzunlugu diapazonda yerloson Cd;xZn,S tobogolorinde optik omsallar toyin
olunmusdur. Bu zaman tabagalorin qalinligi (1390-2430) Rezerford sopilmasi tisulu ilo,
gofos sabitlari iso rentgen difraksiyasi asasinda miisyyon olunmusdur. x 0.65 {igiin iso
heksaqonal olmuslar.

Foto-(FL) vo termoliiminessensiyanin (TL) Oyronilmoasi yolu ilo siiso altliq
iizorindo alinmis CdS nazik tobogolorinde miixtalif temperaturlarda 250°C-yo qodor
struktur vo radioaktiv defektler todqiq olunmusdur. Biitlin xarakteristikalar strukturdaki
doyisikliklara isara edon ardicil naticalari, xirda vo daha dorin defektlorin yaranmasini
vermisdir.

CdSe tobogasinin qalinligmm vo monokristallarin orta dlgiilorinin doyismosine
malik SiOx-CdSe birlosmasinin qaranliq kegiriciliyi tadqiq olunmusdur. Bu zaman otaq
temperaturunda kegiriciliyin doyismasi vo T > 320 K temperaturlarda aktivasiya enerjisi
miisahido olunmusdur ki, SiOx-CdSe laylarinda yiikiin daginmasi, CdSe-de movcud olan
elektronlar ti¢iin e < 0.25 e V hiindiirliiklii potensial ¢opar torafinden idare olunur. Gos-
torilmigdir ki, qaranliq kegiriciliyi vo aktivasiya enerjisi, CdSe kristallarinda kegiricilik
zonasinin Ol¢iilori doyigdikca doyisirlor.

Homginin 10'7sm™ konsentrasiyaya malik asqarlanmis p-CdS nazik tobogolori
alinmigdir. Bu tobogolor yaxs1 soffaf keyfiyyoto malik InP vo ya GaAs althiglar
lizorinda yetigdirilmislor. Bu texnikadan istifado edorok, p-n kegido malik CdS nazik
tabagolori alinmigdir. Lazer isiglandirilmasinin vo temperaturun zamandan asili olaraq
mixtolif xarakteristikalari, o climlodon, termostimullagdirilmig coroyanlara, CdS
tabagasinin fotoliiminessensiyasina va fotohassasligia tosiri Oyranilmisdir. Biitiin
todqiq olunan xarakteristikalar gostorir ki, niimunslor geyri-bircinsdirlor.

I gqrup elementlorinin (littum, natrium, mis ve giimiis) kimyovi piroliz tisulu ilo
almmis CdS tobagalarinin elektrik, fotoelektrik va liiminessent xassaloring tasirinin
Oyronilmasi zamani gostorilmisdir ki, 550nm-do maksimuma malik fotokegiricilik
zolagmin  vo 510-540 nm-do emissiyanin yasil zolaginin yaranmasi eyni morkoz
kadmium vakansiyalari ilo baglidir.

CdS toboagasinin litium ilo natrium ionlar1 asqarlanmasi zamani bu zolaqlarin
intensivliyinin artmasina vo mis vo ya giimiis ionlar1 asqarlanmadan sonra intensivliyin
azalmasina, onlar qrup elementlorinin kadmium vakansiyalar1 ilo garsiligh tesiri ilo
olagodar ola bilor. Natrium ilo asqarlanmigs CdS tobogosinin xirda donociklorindo
natrium asqarinin ¢okmasi ilo baghdir.

Homginin mis vo xlor ilo asqarlanmig CdS vo CdSe tobagolarinin kegiriciliyi,
fotokeciriciliyi, optik udulmast vo spektral fotocavabi Oyronilmisdir. Bu zaman
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miiayyan olunmusdur ki, Cu va Se nisbatinin doyismasi ilo qaranliq kegiricilik azalir vo
fotokeciricilik artir. Asqarlanmis tobagolor {i¢iin fotocavab miiddati 5-10 san toskil edir
vo asqarlanmamis tobagolor {igiin 100 san ¢ox olur. Tobogalorin optik udulmasi artir vo

spektral cavab, Cd-un konsentrasiyasi artdiqca daha uzun dalga uzunluguna torof
surusur.
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